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Struktury cienkowarstwowe sg waznym elementem zaawansowanych technologii,
zwtaszcza w mikroelektronice. Postepujgcy ciggty proces miniaturyzacji urzgdzen stawia
wyzwania o ich trwato$¢ i funkcjonalnos¢. W zastosowaniach mikroelektronicznych,
w ktorych  podstawowym  materiatem uzywanym do budowy mikrouktaddw
elektronicznych jest krzem, znaczgcg role odgrywajg rowniez takie metale jak miedz,
ztoto i srebro. Niezaleznie od zastosowanej technologii wytwarzania w ukladow
cienkowarstwowych dla réznych materiatdw pojawiajg sie bardzo duze naprezenia,
czesto przekraczajgce wartosci odpowiadajgce materiatom litym. Dlatego, istotnym
zagadnieniem stato sie poznanie i zrozumienie Zzrodet naprezehn wystepujgcych
w cienkich warstwach, a takze préby kontroli ich powstawania oraz modyfikowania.

W referacie zostanie zaprezentowana technika okreslania naprezen metodg
pomiaru promienia krzywizny oraz jej realizacja, jako metoda pomiarowa pozwalajgca na
analize “in-situ” naprezeh podczas osadzania struktur cienkowarstwowych metodg
naparowywania prézniowego w warunkach UHV oraz w trakcie prdzniowego
wygrzewania. Zaprezentowane zostang rezultaty pomiaréw zmian naprezen dla réznych
parametréw technologicznych i ich interpretacje na bazie modeli literaturowych dla
uktadow bazujgcych na nastepujgcych metalach: Cu, Au i Ag. Kolejno zostang
przeanalizowane wyniki uzyskane dla ukltadéw jedno-, dwu- oraz trojwarstwowych na
podtozu krzemowym. Prezentowane wyniki zmian naprezeh w funkcji grubosci
osadzonych ukfadéw zostaty uzyskane podczas ciggtego prozniowego osadzania oraz
nanoszenia przerywanego, a takze w funkcji czasu w trakcie relaksacji naprezen po
procesie nanoszenia. W dalszej czesci omowione zostang wyniki zmian naprezen oraz
struktury uzyskane podczas prozniowego wygrzewania w funkcji temperatury. Na koncu
zostanie przedstawiony model osadzania prézniowego oparty na symulacji metodg
dynamiki molekularnej z oddziatywaniami EAM oraz wyniki ewolucji naprezen uzyskane
przy pomocy tego modelu dla réznych predkosci osadzania, réznych temperatur uktadu

oraz roznych typow podtoza.



